Funcionamiento de la célula fotovoltaica

En el semiconductor del panel, cuando esta
expuesto a la luz un foton arranca un
electrén, dejando un «hueco» en el atomo
excitado. El electron arrancado encuentra
rapidamente otro hueco para volver a
llenarlo y la energia proporcionada por el
foton se disipa en forma de calor.

Los electrones se acumulan en la region N (para convertirse en polo negativo), mientras que los
huecos se acumulan en la region dopada P (que se convierte en el polo positivo).

La célula fotovoltaica obliga a los electrones y a los huecos a avanzar hacia el lado opuesto del
material en vez de recombinarse en él. De esta forma se producird una diferencia de potencial y una
tension entre las dos partes del material.

A traves de la unidbn PN se crea un campo eléctrico permanente. Al igual que muchos
semiconductores, estos paneles estan hechos de silicio:

e La capa superior de la celda, que se compone de silicio dopado de tipo N, hay un nimero mayor de electrones libres.
e La capa inferior de la celda se compone de silicio dopado de tipo P, hay un nimero mayor de electrones libres.

En el momento de la creacion de la unién PN, los electrones libres de la capa N entran
instantaneamente en la capa P y se recombinan con los huecos en la region P. Existird una carga
positiva en la region N a lo largo de la unidn (porque faltan electrones) y una carga negativa en la
region en P a lo largo de la union (porque los huecos han desaparecido); formando una «Zona de
Carga de Espacio» (ZCE) y existe un campo eléctrico entre las dos, de N hacia P.
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Esquema del campo eléctrico creado en una célula fotovoltaica mediante la unién pn entre dos
capas de semiconductores dopados.



